Приложения_________________279
Параметры транзисторов

Биполярные п-р-п транзисторы для блоков питания
Тип
Uкбо (В)
Iктах (А)
Рк (Вт)
Frp (МГц)
h21 min
Корпус

2SC3447
800
3
40
18
15
Т0220АВ

2SC3451
800
15
100
18
15
ТО-ЗРВ

2SC3457
1100
3
50
15
10
Т0220АВ

2SC3460
1100
6
100
15
10
ТО-ЗРВ

2SC3461
1100
8
120
15
10
ТО-ЗРВ

2SC3466
1200
8
120
5
10
ТО-ЗРВ

2SC3549
900
3
40

10
Т0220АВ

2SC3552
1100
12
150
15
10
ТО-ЗРВ

2SC3678
900
3
80
5
10
ТО-3РВ

2SC3679
900
5
100
6
10
МТ100

2?С3680
900
7
120
6
10
МТ100

2SC3795
800
5
40
8
15
TOP-3FB

2SC3866
900
3
40
4
10
SC67

2SC4304
900
3
35
15
10
FM20

2SC4313
900
10
100
3
8
МР80

2SC4517
800
3
30
6
10
T0220F

2SC4538
900
5
80
3
10
TO-3PF

2SC4706
600
15
100
18
20
ТО-ЗРВ

2SC4744
700
7
120
3
4
TO-3PML

BUT11AF
850
5
30
10
25
Т0220

BUT12A
1000
10
23


Т0220

BUT18AF
1000
6
33

10
FP64

BUV48
850
15
150

8
Т0218

BUV48A
1000
15
150

8
Т0218

BUW13A
1000
15
150

8
Т0218

MJE13005
700
4
60
4
6
Т0220АВ

Полевые п-канальные MOSFET-транзисторы для блоков питания ВМ
Тип
uch (В)
1си.мах (А)
Рси (Вт)
S (мА/В)
Корпус

2SK904
800
3
80

Т0220

2SK1082
900
6
125
2000
ТО-ЗРВ

2SK1102
500
10
50
4000
T0220FM

2SK1117
600
6
100
2500
Т0220

2SK1118
600
6
45
3000
T0220ML

2SK1120
1000
8
150
2000
ТО-ЗРВ

2SK1162
500
10
100
4000
ТО-ЗРВ

2SK1198
700
2
35
1000
T0220F

2SK1202
900
5
100
1400
ТО-ЗРВ

2SK1358
900
9
150
2000
ТО-ЗРВ

2SK1462
900
8
150
2500
ТО-ЗРВ

2SK1758
600
2
30
500
T0220F

2SK1794
900
6
100
2000
ТО-ЗРВ

2SK1833
500
2.5
40
1000
T0220F

BUZ355A
800
6
125
3000
ТО-ЗР

BUZ41A
500
4.5
75
1500
Т0220АВ

BUZ90
600
4
75

Т0220

IRF840
500
8
125
4900
Т0220АВ

IRFBC30
600
3.6
74
2400
Т0220АВ

IRFBC40
600
6.2
125
4700
Т0220АВ

